PERC clanky (Passivated Emitter and Rear Cell), PERC technolégia :)

Ide o vylepSené kremikové ¢lanky[1]. K vylepSeniu priSlo pridanim pasivacnej vrstvy na
zadnu stranu €lanku, ktora zniZuje rekombinaciu nosi¢ov naboja a zvySuje tak jeho
ucinnost.

Ide o overenu a stabilnu technolégiu, vhodnu pre masovu vyrobu. Ich bezna Ucinnost je okolo 20-22 %.

Hoci boli PERC ¢lanky dlhodobo najrozSirenejSim typom v komercnej sfére, v sicasnosti ide o ustupujicu
technolégiu, ktord na pozicii trhového lidra nahradza efektivnejsia technolégia TOPCon.

PERC technolégia je vylepSena technolégia kremikovych solarnych ¢lankov. Pridava dielektrickd vrstvu na
zadnu stranu ¢lanku, ktora odraza svetlo spat do bunky, ¢im zvySuje jej U€innost.

[1] Zvy€ajne monokrysStalicky kremik.
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